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Dioda BACP95 CEMI 0.2A 75V <4ns
DO35 szybka,impulsowa tasma
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Dane techniczne:

Nazwa: BACP95

Maksymalne napiecie: 75V

Maksymalny prad: 200mA

Obudowa: DO35

Charakterystyka diody: szybka, impulsowa
Montaz: przewlekany(THT)

Producent: CEMI
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Diody przetaczajace specjalne
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Parametry graniozre /t, ., = 25%/ Parametry charakterystyczne ﬁab = 25%/
Ty Pyt t;f Up przy I I, bprzy to C.
Oznaczenie / / Vo vy Zast o050~
wyrobu URRM i IF UR wanie Obudowa
v mA mw % v wa na v ns pF
max max max max max max max /typ/ max
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13
BaaP 571/ /4007 400 150 1,3 1 5000 500 500 J2/ a CE 3
BaAr 581/ 7600/ 400 150 1,3 1 5000 600 500 M,8/ a CE M
paaP 597/ /1000/ 400 150 1,3 1 5000 1000 500 -V CE 3
BABE 95 50 2x80 200 175 1 50 100 50 2 2 b CE 45
/2x200/ |
BACE 95 50 80/200/ 150 175 1 50 100 ! 50 2 2 b CE 45
BACE 95 R 50 80/200/ 150 175 1 50 100 : 50 2 2 b CE 4%
BACP 64 ] 100 500 200 1 10 25 20 4 4 o CE 02
BACP 95 50 200 500 200 1 50 50 50 2 2 ¢ CE 02
7450/
BADE 95 50 2x80 200 175 1 50 100 50 2 2 b CE 45
/2x200/ :
| BAFP 10 50 300 500 200 092 100 100 50 1) 2,5 e CE 02
BAFP 19 100 /2504 400 175 1 _100 100 100 502/ 5 a CE 02
BAFP 20 150 /250/ 400 175 1 160 100 150 502/ 5 d CE 02
BAFP 24 200 /250/ 400 175 1 100 100 200 502/ 5 a CE 02
a szybkle uklady prostownicze 1/ IFRE L2Aprzy £ = 50 Hz, t = 10 ms
b uklady hybrydowe t,, prey Ip=I, =10mi, 4 =1 oA ;
o szybkie przelgommiki, modulatory, dekodery rr o
4 prezelaceniki Z/tn przyIF-IHHJOM,RL-100 ,11T-3ma,
e uklady prselgozajgoe wysokle] jJakoédel
¢
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Wykaz oznaczeri parametréw technicznych

pojemnoséé diody przy okreslonym napigein wetecznym

stosunek pojemnosci

krytyczna stromosé nsrastania pradu przewodzenia

czestotliwosé pomiarowa

prad przewcdzenia

szczytowy prad przewodzenia

powtarzalny szczytowy prad przewodzenia
niepowtarzalny szczytowy prad przewodzenis

-prad bramki

przeiaczajgcy prgd bramki

Srednl prad wyprostowany

prad wateczny

prad ustalenia charakterystyki wsteczne]
skuteczny prad przewocdzenia tyrystora

dredni prgd przewodzenia tyrystora
skuteczny prad przewodzenia tyrystoras

niepowtarzalny szcsytowy prad przewcdzenia tyrystora

prad stabilizacji

" moc catkowita

straty mocy w bramce

dobrodé

rezystancja dynamidana w kierunku przewodzenia
rezystancja szeregows

rezystancja dynamicsna

rezysiancja obcigsesila

czas trwania impulsu

famperatura otocgenia

temperatura obudowy.

tamperstuxa_atqcna

czas narastania

czags ugtalanla charakterystyki wegteczne]
napigeie blokowania '
powtarzalne sscsytqwe napieuie'blokowanin
niepowtarzalne szczytowe napiecie blokowania
napilgcie przewodzenia diody

niepowtarzalne szczytowe papiecie przewodzenis
naplecie przeigczajgce bramki

napigcie wateczne

gzczytowe napigele weteczne

powtarzalne szczytowe napiecle wsteczne
niepowtarzalne szczytowe napigcie wateczne
aiczytowe napigcie wateczne pracy

naplecie przewodzenia tyrystora

napigcie stabilizacji

wspdczynnik temperatury stabilizac]i w kierunku przewodzenla
wopdlezynnik temperaturowy napiecla gtabilizacji
kgt przepiywu



